MOS è CMOS ëîãè÷åñêè ñõåìè 

Çàäà÷è:

1. Ñíåìåòå ïðåäàâàòåëíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà ñëåäíèòå ñõåìè:

1.1. NMOS èíâåðòîð ñ ëèíååí òîâàð ïðè ðàçëè÷íè ñòîéíîñòè íà RD.

1.2. CMOS èíâåðòîð.

Çà âñÿêà ñõåìà èçìåðåòå ëîãè÷åñêèòå íèâà è çàïàñèòå íà øóìîóñòîé÷èâîñò. Àíàëèçèðàéòå âëèÿíèåòî íà òîâàðà. Îò õàðàêòåðèñòèêàòà íà CMOS èíâåðòîðà îïðåäåëåòå ïðàãîâèòå íàïðåæåíèÿ íà N è P êàíàëíèòå òðàíçèñòîðè. 

2. Ðåàëèçèðàéòå äâóâõîäîâè ëîãè÷åñêè åëåìåíòè ñ ëîãè÷åñêè ôóíêöèè È-ÍÅ è ÈËÈ-ÍÅ ïî MOS è CMOS òåõíîëîãèè.

Çà âñÿêà ñõåìà ñúñòàâåòå òàáëèöà íà èñòèííîñò ñúñ ñòîéíîñòèòå íà íàïðåæåíèÿòà íà èçõîäíèòå ëîãè÷åñêè íèâà. Ñðàâíåòå ðåçóëòàòèòå è êëàñèôèöèðàéòå ñõåìèòå.

3. Èçñëåäâàéòå ïðåõîäíèòå ïðîöåñè:

3.1. Íàáëþäàâàéòå âðåìåäèàãðàìèòå íà ñèãíàëèòå â òðè ïîñëåäîâàòåëíî ñâúðçàíè NMOS èíâåðòîðà ñ ëèíååí òîâàð.

3.2. Íàáëþäàâàéòå âðåìåäèàãðàìèòå íà ñèãíàëèòå â òðè ïîñëåäîâàòåëíî ñâúðçàíè CMOS èíâåðòîðà.

Èçìåðåòå ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà  ôðîíòîâåòå è ñðåäíîòî çàêúñíåíèå. Ñðàâíåòå ðåçóëòàòèòå çà äâåòå ñõåìè.

Èçïîëçâàíà èíòåãðàëíà ñõåìà:
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Çàáåëåæêà:

Ïîäëîæêèòå íà P è N êàíàëíèòå òðàíçèñòîðè òðÿáâà äà áúäàò ñâúðçàíè ñúîòâåòíî êúì +5V è GND ïðè âñè÷êè ñõåìè.
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Ñõåìè íà îïèòíèòå ïîñòàíîâêè:
Ôèã. 1. Ñíåìàíå íà ïðåäàâàòåëíàòà õàðàêòåðèñòèêà íà MOS èíâåðòîð





Ôèã. 2. Ñíåìàíå íà ïðåäàâàòåëíàòà õàðàêòåðèñòèêà íà CMOS èíâåðòîð





Ôèã. 3. Ïîëó÷àâàíå íà òàáëèöà íà èñòèííîñò íà MOS åëåìåíò È-ÍÅ





Ôèã. 4. Ïîëó÷àâàíå íà òàáëèöà íà èñòèííîñò íà MOS åëåìåíò ÈËÈ-ÍÅ





Ôèã. 5. Ïîëó÷àâàíå íà òàáëèöà íà èñòèííîñò íà CMOS åëåìåíò È-ÍÅ





Ôèã. 6. Ïîëó÷àâàíå íà òàáëèöà íà èñòèííîñò íà CMOS åëåìåíò ÈËÈ-ÍÅ





Ôèã. 7. Èçñëåäâàíå íà ïðåõîäíèòå ïðîöåñè íà MOS èíâåðòîð





Ôèã. 8. Èçñëåäâàíå íà ïðåõîäíèòå ïðîöåñè íà CMOS èíâåðòîð








